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Epitaxie von ZnO-Diinnfilmen
mittels Gepulster Laserdeposition
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Beginnend mit einer kurzen Vorstellung der Ziichtungsmethode Pulsed Laser Deposition
(PLD) wird ein Uberblick iiber die bisherigen Arbeiten in der Arbeitsgruppe Grundmann zur
Darstellung nominell undotierter und dotierter ZnO Diinnfilme gegeben.
Highlights dieser Aktivititen sind:
a) undotierte ZnO Filme mit hoher Elektronenbeweglichkeit bei 300K.
b) undotierte ZnO Filme bis 2-Zoll Substratdurchmesser als MOCVD-Template
¢) Reduzierung von Interdiffusionseffekten und dadurch der Konzentration freier Trager
durch Pufferschichten.
d) Dotierte ZnO Filme mit besonders hoher Lumineszenzausbeute fiir Anwendungen als
Szintillator.
e) Erste ZnO:Mn Filme mit hoher Séttigungsmagnetisierung

Weiterhin wird auf die umfangreichen Aktivititen auf dem Weg zu p-leitenden ZnO Filmen
und auf die ersten Versuche zu ZnO-MgO Bragg-Reflektoren eingegangen.
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